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Slovni vyjadieni, komentife a pFipominky vedouciho/oponenta:

Bakalarska prace se zabyva studiem riistu cinovych tetizkd na povrchu Si(100). Tento
povrch patfi mezi nejvice prostudované a zéroveil nejvice vyuZivané v praxi i v modelovych
studiich. Téma je proto velmi vhodné pro seznameni se studenta s problematikou méfeni na STM
a zpracovéni ziskanych dat. Vyzkumnym zémérem prace je provedeni doposud neuskute¢nénych
méfeni cinovych fetizklt za nizké teploty a ziskani ristovych charakteristik cinovych fetizkd pro
razné teploty a riizné deponované mnoZstvi Sn. Pro tento Ggel byla otestovana nova dusikem
chlazend LT STM aparatura.

Préice zadind teoretickym popisem méfici metody, kde je ve struénosti popsdna vétSina
skute¢nosti, s kterymi se experimentator potké uz béhem prenich méfeni. Déle nésleduje strucny
popis obecné teorie riistu tenkych vrstev a bliZ§i popis povrchu Si(100) a Sn/Si(100). JelikoZ riist
fetizkd kovd II. a IV, skupiny na povrchu Si(100) je uz dlouho zkoumany problém, bylo by
vhodné, aby prace obsahovala i pfehled dostupné literatury z dané oblasti. Tato &ast, ale v praci
chybi. Z tohoto diivodu neni zfejma motivace a originalita prace v §ir§im kontextu aktudiniho
vyzkumu.

V druhé &asti prace nasleduje popis experimentalniho zafizeni, popis méfeni a metodiky
zpracovani ziskanych dat. Objem provedenych méfeni (6 experimentd) je spiSe mendi, ¢ehoZ
divodem je pravdépodobné wvysoka technickd ndrofnost experimenti a méfeni na nové
nezab&hnuté aparatufe, Nicménd student neuvadi, jestli se zab&hu aparatury podilel osobné i jinym
zpisobem neZ zminénym méfenim.

Co se tyée odborné stranky price, plvodnim zdmérem bylo ,zobrazeni morfologie
povrchu Sb/Si(100) pii teplotach nizsich neZ pokojovd“. Ze Sesti provedenych meéfeni se tento
zamér poved! jenom v jednom piipad€. Ve zbylych piipadech byla depozice Sn provedena za
nizké teploty a méfeni samotné bylo uskutenéné po zvyien{ teploty vzorku na pokojovou teplotu.
Jak autor sam uvadi, takhle ziskana data jsou zatiZena tim, Ze od depozice po samotné méfeni
probiha relaxace systému do nového rovnovaZného stavu, V diskuzi se autor z naméfenych dat
snazi odvodit ristové charakteristiky Sn fetizki. Jak ale pise, ..k wurdeni riistovych charakieristik
Fetizkii je nuné provést dalSi méfeni pfi riznych teplotich a pokrytich.”*. TudiZ zdvéry price
slouzi jenom jako odrazovy mistek pro daldi experimenty. Prace samotna ale dokazuje, Ze po
odstran&ni technickych problémi, by mély byt experimenty podobného charakieru na dané
aparatufe uskute&nitelné.

V bakalafské praci jsem pozoroval nasledujici klady a zapory:

@  Student vysledky svych experimentd vhodné dokumentuje obrazky z méfeni, Vysledky
méfeni jsou pfehledné zpracované do grafil.

Text je vhodné strukturovan.

Autor vyuziva kratké a vystiZzné véty, co napomaha srozumitelnosti a zlepSuje celkovy
dojem z prace.

V préci je velky podil prevzatych obrazkii — a to i takovych, které by nebylo problém
vytvorit (napf. obr. 2.1,3.1,5.1 atd.). Student v budoucnu bude potiebovat tvofit svoje
vlastni obrazky (a to nejen STM obrazky), proto by bylo vhodné, aby uz v bakalafské praci
bylo vidét, Ze je toho schopen.

O o6&

Seznam mengich nedostatkl v préci:
Str. 19 — obr. 4.3: ,, Lichy konec — monomer — ma v zobrazeni STM vys$si jas nef sudy konec -
dimer. " — z obrazku ale plyne opak.

Str. 37 - obr. 6.11: Zde by bylo velmi vhodné vyuZit ngktery z vektorovych grafickych editort
(aby Sipky vypadaly jako §ipky).



Celkové se mi prace, i pres zminéné nedostatky, jevi jako vyhovujici a doporuduji ji tedy
uznat jako bakaldiskou praci.

Piipadné etdzky p¥i obhajob€ a naméty do diskuze:

Z dtivodu, Ze m&feni na nizké teploté se nezdafilo, se v praci ristové charakteristiky fetizkd po
depozici za nizké teploty odhadovaly z m&feni na pokojové teploté. V idedlnim piipadé by ale
povreh po dostatedng dlouhé relaxaci na pokojové teploté vypadal stejnd jako povreh, ktery byl od
zaCatku udrZovan na pokojové teplotd. Rozdil mezi povrchy vznika jenom diky tomu, Ze méfeni
probiha v nerovnovazném stavu. Ten se ale sdasem méni (od piivodniho stavu blizkého
rovnovéze na nizké teplot&, po kone¢ny stav blizky rovnovéaze na pokojové teploté). Jak dlouho po
ohfevu na pokojovou teplotu probghlo mé&feni? Byl pozorovén rozdil v rozdéleni délky Fetizkd na
zad4tku a na konci méfeni? Jakym zplisobem byla pfi zpracovéni dat zohlednéna délka relaxace
povrchu na pokojové teploté?

... V zav&ru uvadite: ,,ZvySend difuzivita Sn béhem relaxace stdle neni dostatecné velkd na to. aby
se atomy na povrchu vyrazné pFeskupily do delsich Fetizkii, jaké tvoFi za RT.*. Zaroveh ale
pozorujete rozdil mezi povrchem pfipravenym za nizké a pokojové teploty. To znamena, Ze je
moZné, Ze relaxace je3té probihd i béhem experimentu a doba relaxace je tedy podstatny parametr.

Béhem pfipravy vzorku z méfeni &islo 5 (jediny zm&feny za nizké teploty) byl .. po 9 minutdch
omylem vypnut priichod proudu (vypafovadlem). Po cca péliminutové pauze byl proud znovu
zapnut uf bez clony a deponovalo se dalSich 11 minut, aby byla dodriena doba depozice 20
minut “. MiiZe mit tenhle zménény postup piipravy vzorku disledek na deponované mnoZstvi Sn?
KdyZ ano, co by to znamenalo pro zavéry vasi prace?

Pouzivaji se k méfeni v STM &isté kiemikové vzorky, nebo vzorky dopované a pro¢? Jaky vzorek
byl pouZity ve VaSem méfeni? MiiZe existovat souvis mezi mirou dopace vzorku a Spatnym
rozliSenim, které doprovazelo VaSe nizkoteplotni méfeni? (viz napfiklad obr. 1 v J. Phys.:

Condens. Matter 24 (2012) 395003)

Bylo mozné elektrické ruseni o frekvenci 50Hz eliminovat sttedovanim signdlu v Case?
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uznat jako diplomovou/bakaléiskou.
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